GD175

Firma: RFT

Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy p-n-p NP
w obudowie metalowej, ciezar okoto 7,5 G rOa sl
S

Zastosowanie: uklady przelaczajace do 48 V, wzmac- 5
niacze mocy m.cz., parowane do ukladdéw przeciw- 4 | @_ |
sobnych o napieciu szczytowym do 50 V

Typy podobne: 4NU72 (Tes), AD152 (Siem), AD1202
(Tung), OD603/50 (Tel)
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Rys. 1-695. GD175

WartoSci charakterystyczne!

D tamp = 25°C (—5°C)

3 R =50 Q

2) warunek dobierania parami (2x GD175)

min typ max

—Icpo 20 50 wA przy —Ucg =6V

—Icgs 300 1000 vA przy —Ucg =48 V

—Igpo 60 100 wA przy —Ugg =10V

—UcEsat 0,3 0,6 A% przy —Ig=0,5 A, —Io=3 A

—Ugg 0,35 0,5 A" przy —Ucg =6V, —I.=0,2 A
—Ugg 0,75 1,0 \'% przy —Ucg=2V, —Io=1,5 A
fr 250 kHz przy —Ucg =6V, —Io =0,1 A

hy1g (A) 18 35

(B) 28 56 przy p U5E1=56AV’
© 45 90 =5

hyg 30 przy —Ucg =6V, =1 =15 A
:—2158)’2 0,5 przy —Ucg =2V, —Ic=1,5 A,
21E%5 —I-=02 A

Is42)

i 0,833 1,2 przy Ip;: —Ucg =6V, —Ic =02 A
B2 Ip,: —Ucg=2V, —I0=3 A

Uiss. 12)

_BE1 " 0,833 1,2 przy —Ucg=2V, —I0=3 A

UBEz

Wartosci graniczne

i UCBO max 50 v _IB max 0’6 A
- UCER max 483 v IE max 3,6 A
—UcESs max 50 A\ ¥ siax +85 b &)
_UEBO max 10 v Lamp —25++65 °C
Ptot max 5’3 w Rthj—amax 7»5 c’C/\N
_IC max 3’0 A
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Rys. 1-698. Zalezno$¢ napiecia kolektora od Rys. 1-699. Zalezno$¢ mocy strat od tempe-

rezystancji Rgg ratury otoczenia
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Rys. 1-700. Charakterystyki sterowania na-
pieciowego
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Rys. 1-701. Zalezno$¢é pradu zerowego kolek-
tora od temperatury zlacza



